


СПОСОБ ОТЖИГА ЧИСТОГО ВЕЩЕСТВА

Изобретение относится к получению чистых веществ, например

монокристаллов.

При целом ряде технологических операций в процессе получения

монокристаллов из чистых веществ необходимо в течение длительного

времени выдерживать эти вещества при температурах, близких к их

температурам плавления, что относится также к отжигу самих кристал-

лов.

Известны способы отжига чистых веществ путем нагревания

их в вакууме 10
-9
-10

-10
 мм рт.ст. или инертной атмосфере.

Способ отжига в вакууме требует сложной высоковакуумной

аппаратуры, а примеси в инертной атмосфере не позволяют отжигать

.



-2-

высокочистые вещества.

С целью уменьшения загрязнения вещества в процессе отжига

отжиг проводят в атмосфере гелия, очищенного от примесей в сверх-

текучем состоянии.

Жидкий гелий, находящийся в сверхтекучем состоянии при темпе-

ратуре 1,3°К через фильтр, пропускающий только сверхтекучий гелий

/фильтром может служить трубка, плотно набитая крокусом/ попадает ,

в камеру отжига. При этом он очищается от всех других газов, имев-

шихся в нем в затвердевшем состоянии в виде мелких твердых частиц,

а также в виде отдельных атомов, так как через фильтр проходит

только сверхтекучая компонента жидкости.

ПРЕДМЕТ ИЗОБРЕТЕНИЯ
*

Способ отжига чистого вещества путем нагревания его в атмос-

фере инертного газа, о т л и ч а ю щ и й с я тем, что, с целью

уменьшения загрязнения вещества в процессе отжига, отжиг проводят

в атмосфере гелия, очищенного от примесей в сверхтекучем состоянии.


